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Sposéb zabezpieczenia izolatoréw do tranzystoréw przed korozja

Patent trwa od dnia 23 stycznia 1962 r.

Wynalazek niniejszy polega na zastgpieniu
zlotej powloki chronigcej izolator do tranzysto-
ra przed korozjg, powlokg niklowg otrzymang
w procesie specjalnej obrobki chemicznej.

Nowy sposéb zabezpieczenia przed korozjg izo-
latoré6w do tranzystoréw catkowicie zastepuje
stosowane dotychczas powloki ze zlota powloka-
mi ze stopu niklu, ktére spelniajg te same wa-
runki co powtoka zlota, a mianowicie wykazujg
odporno$é na korozje w warunkach klimatu tro-
pikalnego.

Zabezpieczenie izolatoré6w przed korozjg uzy-
skuje sie przez pokrycie ich cienkg warstwag
fosforanéw zelaza i nastepnie niklowanie che-
miczne z roztworu soli niklu. Otrzymana ta
metodg powloka niklu zawiera okolo 5% fosfo-
ru w postaci zwigzku chemicznego Ni P,. Znaj-

*) Wlasciciel patentu o$wiadczyl, ze wspbl-
twoércami wynalazku sg mgr inz. Zbigniew Pu-
chalski, mgr inz. Teofil Kurlus i mgr inz. Zyg-
munt Smolik.

dujgca sie pod warstwg niklu powloka fosfo-
ran6w zelaza, dzieki swym wilasnoSciom absorb-
cyjnym i adhezyjnym, stwarza dogodne warun-
ki osadzania powloki niklowej.

W celu oczyszczenia stalowych czeSci izolatora
z tlenkéw, ktore powstaja na jego powierzchni
w procesie obrébki termicznej zostaje on pod-
dany trawieniu w mieszaninie o skladzie che-
micznym: 15% H,SO,4 0,01%% H,N—CS—NH,,
temperatura kapieli 30 — 40°C, czas okolo 10
minut. Po dokladnym wyplukaniu izolatoréw
w strumieniu zimnej wody poddaje sie je fosfo-
ranowaniu w 15% roztworze wodnym H,PO,
z dodatkiem 0,01% zwilzacza, temperatura kg-
pieli do fosforowania wynosi 40°C, czas 30 mi-

nut. Kolejng operacja obrébki powierzchniowej:

izolatora jest niklowanie chemiczne, ktére pole-
ga na redukcji niklu z roztworu jego soli podfo-
sforynem sodu.

K3apiel do niklowania o skladzie chemicznym:
28 g/l NiSO, - TH,0 25 g/l NaH,PO, - H,0, 8 g/l

!



NaCOOH przygotowuje sie w ten sposéb, ze
w odpowiedniej iloéci wody destylowanej roz-
puszcza sie wszystkie skladniki w wyzej poda-
nej kolejnosci. W celu unikniecia zakl6cen
w prawidlowym przebiegu procesu niklowania
nalezy stosowaé¢ do sporzgdzania kgpieli od-
czynniki czyste.

Niklowanie nalezy przeprowadzié w naczy-
niach szklanych. Nastepnie kapiel podgrzewa
sie do temeperatury okolo 80°C i zanurza w niej
przygotowane uprzednio izolatory, podgrzewa-
jac kagpiel w dalszym ciggu az do osiggniecia
temperatury 90—92°C. Przy tej temperaturze
proces niklowania trwa 75—80 minut. Wydaj-
no§¢ krycia 4 dem? na litr kapieli. Grubo$é
otrzymanej powloki niklu wynosi 10—12 mikro-
néw. Przygotowana kapiel stuzy do jednorazo-
wego uzycia.

Po uzyskaniu zgdanej grubos$ci powtoki niklo-
wej izolatory nalezy wyjaé z kapieli i dokladnie
wyplukaé w gorgcej wodzie i alkoholu metylo-
wym. Nastepnie suszyé przy temperaturze oko-
1o 100°C. Dla zapewnienia dobrej lutownosci

elektrod, dtuzsze ich kofice poddaje sie cyno-
waniu. Pokrycie cienks, jednakowej grubo$ci
wstwg cyny uzyskuje sie przez zanurzenie elek-
trod w tyglu z roztopiong cyng o temperaiurze
okoto 300°C.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b zabezpieczenia izolatoréw do tranzys-
tor6w przed korozjg, znamienny tym, ze stalo-
wy pier§cien izolatora oraz elektrody pokry-
wa sie cienkg warstwa fosforan6w zelaza
przez zanurzenie w roztworze kwasu orto-
fosforowego 15% w temperaturze 45°C, a na-
stepnie nikluje chemicznie w roztworze wod-
nym soli niklu i podfosforynu sodu.

2. Spos6b wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze

proces niklowania prowadzi sie w zakresie
stosunku stezen molowych siarczanu niklu
i podfosforynu sodu 0,3—0,5.

Zaktady Przemyslu
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